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           Электролитические конденсаторы HITACHI
            HITACHI анонсировала четыре новые серии электролитических конденсаторов для силовой электроники.PH600V, PH650V, PH700V - серия конденсаторов с увеличенным рабочим напряжением.FXR3 - серия с повышенным допустимым током пульсаций, как возможная замена конденсаторов серии FXR.Отличительной...Подробне... далее...

        

        
           Более компактные драйверы MICROCHIP улучшают управление затвором
           Компания MICROCHIP начала поставки образцов MCP1401 и MCP1402, драйверов MOSFET транзисторов с одним выходом.

Инвертирующий MCP1401 и не инвертирующий MCP1402 драйверы MOSFET транзисторов обеспечивают максимальный выходной ток до 0, 5А в широком диапазоне выходных напряжений от 4, 5 до 18В. Они...Подробне... далее...

        

        
           Полевой транзистор BSP110 от NXP совместим с логическими уровнями
           BSP110 – уникальный полевой N-канальный транзистор, производимый по технологии TrenchMOS.

Отличительные особенности:

    технология TrenchMOS;  
    максимальное напряжение сток-исток: 100В;  
    максимальное напряжение затвор-исток: ±20В;  
    максимальный ток стока: 520мА; ...Подробне... далее...
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